Infformation |

U 2616 D/ U 2716 C 2 B

vorldufige technische Daten '

Hersteller: VEB Mikroelektronik ,Karl Marx” Erfurt

Der Scholrhkreis U B716 C ifst ein atotischer elektrisch procremmierberer und UV-lGschbarer Fest-
wertspeicher (EPROM) '

Der U 2716 C wird in n-Krnal-5ilicon-Gate-Technolecis hergestellt und befindet sich in einem
2d4polipen DIL-Keramilcehbuse.

Der Schaltkreis U 2616 0O 4iat ein herstellerpropremmierter Festwertspeicher (PROM) Der U 2816 D
wird in n—xanll-silicoq-uﬂe-ruhmlngu hergestellt und befinder sich in einem 24poligen DIL- "
‘PlastoehBuse. Anschlufibelegung, statische und dynamische Kennwerte des U 2616 D sind identisch mit
den entsprdchenden Kennwerten des U 2736 C >

Oie Schaltkreise besitzen eine Speicherkepszitlt von 16 374 bit mit einer Organisation von ér.ua E
8 bir. ) f ’
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Bild 1: AnschluBbelegung und Scheltungskurzzeichen - U 2716 C °
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Bild 2: AnschluBbeleguno und Scheltungskurzzeichen U 2615 D

Bezeichnung der Anachlisse:

AR ... AIP Adresseneinginge Uop Procrsmmiereinoang

CE Chipektivierungseinrang op..D7 Datenein-/-auscince

14 Cingeng zur Freicabe der Ausglnge
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Bild 3: Geahfussabmessungen U 2716 C
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Bild 4: GehBusesbmassungan U 2616 D
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Kurzcharakteristik U 2716 C

;- olektriach prugrmiarharur, Uv—lﬁachbarar Faatwertapaiuhar mi't einer |
Organisation von 2048 x B8 bit '

- Betriebsspannung im Lesebetrieb: U,, = 5 V
- Zugriffszeit im Lesezyklus

U 2746 C 45: TAVDTJ = 450 ns

U 2716 C 39: T“IW = 390 ns ' X

U 2716 C 35: TM'IW = 350 ns
- im Standby-Modus um ca. 75 % geringerer Betriebsstrom
~ three-state-Ausglinge, bidirektionale Datenpins

-~ zum Programmieren werden 50 ms Programiarimpulu mit TTL—Pagal
verwendet . }

- = byteweises Programmieren ist m8glich
- Programmierung ist direkt auf der Leiterplatte miglich

Kurzcharakteristik U 2616 D

* = durch den Hersteller elektrisch programmierter Featwartupeicher

(PROM) mit einer Organisation von 2048 x 8 bit
~ Be;riabaapannung. Uﬂ,‘,J =5V
- Zugriffszeit im Lesezyklus |
| U 2616 D 45: T, . = 450 ns
U 2616 D 39: TM‘D? = 390 ns
- im Standby-Modus um ca. 75 % geringerer Betriebsstrom y ‘
- three-state-Ausginge ' ' .
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chr 2716 C

I Der Schaltkrsis U 2716 C ist ein elektrisch programmierbarer, Uv-ldschberer %-ttu-rt-niichlr
(EPROM) mit ediner Speicherkapszitlt von 16 384 bit und siner Orgsnisstion wvon 2 k x B bit
Zur Auswshl des Speicherinhaltes stehen 11 Adrasseneinglinge (Spaltensuswehl: A @ ... A 3 /
Zeilensuswehl: A 4 ... A 1) zur Verfigung. .
Die Ausgebs und die Eingesbe ( bei Progrssaierung) der Deten erfolgt an den B Anschlissen. D § .
bis D 7. Der U 2716 C besitzt einen Chipsktivierungseingeng (TE) und einen Eingeng zur Freigabe
der Ausginge (DE). Im Ruhezustend (TE = U gu) ®ind die Detenpine O @ bis O 7 hochohmig. Dis Akti-
vierung des Chips erfolgt mit CE = Uy . Mit dem Eingang OF 1st im Falle eines aktivierten Schelt=
kreises: (CF « uIL} eine Beeinflussung des Zustandes der Ausgilinge D P bis D 7 mdglich Fir ﬂ!',
Upy befinden sich die Pins D@ bid D 7 in hochohmigea Zustend, die Freipebe der Ausginge erfolpt
nit OF = uIL' )
In den Progrsmmierbstrieb wird der EPROM dann geschaltet, wenn dlr Pegel an U, = 28 V ‘E :
erreicht. Die Versorgungsspannung betrdgt wie im Normelbetrieb 5 20,28 V. Mit CF = Vyy ~Impulsen
kénnan die urlprﬂnglichln H=Fegel der Ausgiinge, die nech jeder UV=Lischung erscheinen, entspre=
chend der sn den Dstenleitungen anliegenden Information in den L-Zustand Oberfihrt werden. Es ist
nicht np;.‘nd1g_ in sinea Programmierzustsnd sequentiell alle Speicherplitze zu programmisren.
Eine Cinzelbyteprogremmierung ist mdglich. Ee werden folgende drei Zustlnde unterschieden:

Programmisren

Zum Programmisren ist h-iiunllnp-ndnr Progremmisrspannung U, OF = YUrn und stebilen Deten und
sdressen fir die Dsuer T... . CE en Upy ZTu legeri. Dabei ist zu beschten, deB die Progremnierspan-
nung gleichzeitig mit oder nsch U.. einpeschaltst und pleichzeitrig msit oder vor U..-sbgeschslret
werden muB, Es ist nicht gestesttet, den Schaltkreis bei Anliegen von Uy, = 25 V in die Fassung
zu, stecken oder zu entnehmen.

Programmsperr

Sparre der Programmisrung {ﬂ! - UIHI bei snpelegter Proprasmierspannung. In dissem Iultinﬁ k&rinen
Adressen und Deten gewechseslt werden.

el rl

Pr n

In diesem Zustand kann unter Frogrammisrspannung der Inhalt des sdressierten Speicherwortes sn den
Datenpins gelesen werden. :

Durch die spezielle GehBusesusfihrung kann die einprogrsssierte Information mit UV-Licht peldache

werden. Zur Ld3schung werden handelsibliche UV-C=Strahler mit einer Strahlunpsdosis

i;-in % 15 ws/cm® for qu.rlﬂllldléklI.I?Luv = 254 nm

B unin 3 230 us/cn® tor Kersnikdecksl, )Luv = 254 nm
vtruiﬂdil. 7 ‘
Dabsi sollte der Abstand lullﬁhln Gihlualubirilntt des Schaltkreises und dem Lempenkolben < 2, 5ca
betrasgen. In AbhSngigkeit vom LdschoerBtetyp betrligt die Zeit zum sichersn Ldschen das Dreifache -
der latenten L83schzeit. Die latente L3schzeit ist dis Zeit, nach der die Speicharinformstion
gerade nicht mehr nachweisber ist. Die Ldschzeit scll nicht weniger sls 10 min betrasgen.
Verunreinigungen suf den Osckeln besinflussen die Transperenz und damit die Lsschzeit. Mindestens
20 Programmier=Ldsch=Zyklen sind mdglich. Bei h3herer Anzehl von Programmier-Lésch-Zyklen iat sine
ErhShung der Progremmier-Lischzeit zu erwerten.

Beschretbung U 2616 D

Der Schaltkreis U 2616 D iet ein durch den Hersteller slektrisch progremmierter Festwertspeicher
(PROM) in 24poligem DIL-Plastgehbuse. AnschluBbelegung, Grenzwerte, statische und dynsmische Kenn-
warts (Funktion im Lessbetrieb) sind identisch mit den entsprechenden Angaben des U 2716 C gleicher

Adregesenzugriffszeit. Die Bestellung der durch den An-tndtr bendtigten Bitmuster rrfnlqt nach des
werketanderd des veb mikroelektronik "kerl marx” erfurt.



Gronzwerte  (Spannungen auf Ugg = O V bezogen)
Kennwert Kurz= min. mex. Einheit
zeichen RpEEY

Eingangsspannung an allen Ug -0,5 6.6 V.

Pins suBer U,

Programsiesrspannung Upr -0.,86 26 v
Gesamtverlustleistung Peot - W
Umgebungstemperstur J, ; o 70 %
Lagerungstemperstur J,, o =55 125 %
Stetische Kennwerte (Spennungen auf Ugg = O V bezogen)

1]
Kennwert Kurz=- MeBRbe - min. typ- max Einheit
zejchen dingung

~Betriebsspannung ”cc 4,75 5 5,25 v
Betriebsspennung an U, Vorn Uge =0.6 Ve Uge +0.6 v
im Nicht-Progream-

mierzustand

Eingangs=-Low=Spannung uIL =0,3 0,8 ¥
Eingangs-High=-8pannung Uy 2,0 Vpe *1 v
Betriebstemperstur v, 0 25 70 °¢
Eingengsreststrom I, UI.5,5 v 0,01 mA
Ausganpgsreststrom Iu un-ita v 0,01 nA

OE=U;y

Ausgengs=Low=Spannung U ToL"2.1 mA 0,4 v
Ausganpgs~-High=Spannuno uDH InH-n.l mA 2.4

Eingangskspaszitit Cy 6 pF
A'grl- A-‘i" “i‘“ ..

Ausgangskapazitst . Co CE=U,,, 12 pF

F— — e i

—
-
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Kennwart Kurz= MeBba- ! U 2616 DO 45 .U 2716 C 36 U 2718 C 38 Einh,

zeichen dingung U 2718 C 45

min. MBX . ain. BEX . min. - max. :
Statische Strom= Locor 4 “Up 100 120 100 mA
aufnahae T -u
L | l-t-

Statische Strom= .

Iocg  CE =l 25 0 25 nA
sufrishme im Ruhe=- _
betrieb BE wu;,
Stromaufnahme an Upp=5,28 5 8 8 nA
Upg in Lessbetrisb
Statische Stromsuf- g
nahms an wahrend Pr2e 30 40 30 i
das Programmierispulass
Dynemische Kennwerte (Spannungen suf Ugg = O V bezogen)
Kennwert Kurz= MaBbe=- U 26156 D 45 U2ZNMB C 35 W2ZME C M Einh .

zeichen dingung U 2716 C 45

min. BAX . min. BEX . min. BAX .
Adressenzu- T CEOE=u 450 350 390 ne
griffszeit i Xt
EE-Zugriffl:il.t 'ch OE= l.'ll“_ 450 350 330 na
Verzdgerung UE- Towv DOF Yy 120 120 120 ne
Ausgang aktiv
. Verzégerung UE- Touoz 100 100 100 ne
Ausgang hochohmig
Verzsgerung CE= Towoz , 100 100 100 na
Ausgang hochohmig
Erogramsisrbedinoungen ;
Kennwert Kurze= min. typ. [ T} Einheit
_EZeichen

_ Prograsaierspennung Ypn 23,5 25,5 v
Betriebstemperatur .'?IF 20 25 30 %
Adressanvorhaltezeit Tlm 2 . flll
DE.vorhaltezeit ToHeH 2 /.
Datenvorhaltezeit Twnl 2 /v
Adressenhaltezeit ToLax 2 Jve
DE-Haltezeit Torol 2 /P
Datenhaltexeit Tm..n: 2 !I.Il
Varzégerung DE-Ausgeng Touoze o 120 na
{E - uILJ
Verzogerung Ut-hu-glng 'rm“ 120 ne
sktiv (TE = Uy, )
Prograsmisrimpuledsuer Tenct Fiy 50 55 ne
CE-Anstiesge- und Abfallzeit Teean 10 b ne
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Program- Datenein-
| -ur; susgengs-
: l ;ﬂ stufen
Ce ' Eingang +
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Spslten= Spelten= |
A g dekoder Mhtlur l
A1 :
A2 |
A3 Adressend |
A4 einginge -
AS g |
ASB Zeilan- Speicher- -
AT 9 dekader matrix |
AR 16784 bit |
A9 |
ALQ i

eild 5: Blockschaltbild U 2716 C / U'2816 D
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Bild E: Dynsmieches Verhalten
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Bild 7: Progremmierbedingungen

Dienit Datenblatt oibt keine Aulkunft tber Liefermdglichkeiten und beinhsltet keine Verbindlich-

keiten zur Produktion Die giltigen Vertrasgsunterlagen beim Bezug der Bsuelemente sind die Typ.n-
standards .

Rechtsverbindlich ist jeweils die Auftrepsbestétigung Anderungen im Zuge dnrlyinhniluh-n Vieiter=-

entwicklung vorbehalten :

Die Behandlungsvorschriften fiir MOS-Bauelemente sind unbedingt einzuhslten, de andernfslls eine
Reklsmation '‘nicht enerkennt werden kenn
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